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(Introdugdo) Este trabalho visa estudar a formacéo de estruturas na escala nanométrica (buracos) em filmes finos de
oxido de silicio, irradiados com ions energéticos na ordem de megaeletronvolts (MeV). fons velozes, que ao penetrar na matéria,
depositam uma grande quantidade de energia formando zonas cilindricas de poucos nanometros de didmetros. Observa-se que as
trilhas de ions deixam crateras e/ou deformaces plasticas na superficie e zonas cilindricas severamente modificados no interior
do material, que podem ser alargadas e removidas através de técnicas adequadas: como o ataque quimico. (Metodologia) Filmes
finos de 6xido de silicio (espessura ~1000A) foram irradiados por ions de ouro de 20 MeV, num angulo de 0° e com dose em
torno de 3X10° fons/cm? num acelerador de 3 MV. Posteriormente, os filmes foram submetidos a um ataque quimico utilizando
solucdo aquosa de acido fluoridrico (HF) com concentracdo de 1% e 4%. Os ataques sdo realizados por um periodo de tempo
variavel da ordem de alguns minutos em temperatura constante, em torno de 21°C. Os defeitos da superficie induzidos pelo
impacto de ions incidentes e pelo ataque foram analizados por microscopia de forga atbmica (AFM) e microscopia eletronica de
varredura (SEM). (Resultados) Devido a enorme quantidade de energia depositada localmente na zona de impacto por cada ion,
foram observadas deformacGes na superficie de filmes finos de dxido de silicio. Para os filmes irradiados e atacados observa-se
buracos que aumentam de dimensGes proporcionalmente com o tempo de ataque e com o valor da concentragcdo de HF que foi
utilizada. (Conclusdo) Os resultados sdo promissores pois ndo s6 as dimensoes laterais e profundidade podem ser controladas, mas
também o angulo das paredes para a formacéo de buracos mais cilindricos. (CNPQ).
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